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           SiC силовые диоды Шоттки, поставляемые в корпусе TO-247
               Компания SemiSouth Laboratories представила линейку силовых диодов Шоттки, выполненных по карбидокремниевой (SiC) технологии. Компоненты удовлетворяют требованиям предельного содержания вредных веществ и рассчитаны на напряжение 1200 В. Диоды, рассчитанные на ток 5 А и 10 А, поставляются в корпусе T0-220, в то врем... далее...

        

        
           Модуль TE-PIC32MX795 на базе 32-разрядного микроконтроллера компании Microchip
           TE-PIC32MX795 &ndash; многофункциональный модуль разработанный в компании Терраэлектроника на базе старшей модели семейства PIC32 компании Microchip.

Семейство 32-разрядных микроконтроллеров PIC32MX использует ядро MIPS32 M4K с быстродействием 1.53 Dhrystone MIPS/МГц. Такое высокое быстродействие...Подробне... далее...

        

        
           30 Вт GaN усилитель мощности компании Triquint
               Компания Triquint монолитную интегральную схему 30 Вт усилителя мощности TGA2576, выполненную по технологии GaN на SiC, топологическая норма 0.25 мкм. Диапазон рабочих частот составляет от 2.5 ГГц до 6 ГГц. КПД по добавленной мощности более 30%. Коэффициент усиления по мощности в режиме малого сигнала 25 дБ. Компоне... далее...

        

			
	


		
Генерация страницы: 0.012 сек		
		© DDR'Service, 2007-2024	


